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Projeto:

DRIVER PARA ACIONAMENTO DE TRANSISTOR JFET SILICON CARBIDE

JOSELITO A. HEERDT, JOSE A. D. DIESEL

DESENVOLVER UM DRIVER  PARA  ACIONAR
TRANSISTOR JFET SILICON CARBIDE.

DESENVOLVER UM DRIVER PARA ACIONAMENTO DE
TRANSISTOR JFET SILICON CARBIDE QUE SERA E
UTILIZADO EM UM CONVERSOR NPCm OPERANDO COM : L-._.|

FREQUENCIA DE COMUTACAO DE NO MINIMO 40 KHZ. 1 o 0
SENDO CONSTITUIDO DE 3 ETAPAS. o P : | 10

1)GERACAO DE UM PULSO DE CURTA DURACAO PARA ———1 ““‘M-*m-l ;

COMUTACAO RAPIDA DO JFET PARA ENTRADA EM o ‘ i ey !
CONDUCAO 2f : S - ]
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Driver comercial

2)FORNECER UMA CORRENTE MINIMA PARA MANTER O
ESTADO DE CONDUCAO

3)COMUTAGAO RAPIDA DO JFET PARA BLOQUEIO ;. ¥ |
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Financlador: e
Formas de onda desejadas
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